Влияние света на адсорбцию-десорбцию акцепторов на поверхность CdTe:Sb
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В последнее время, полупроводниковые пленки CdTe применяются в качестве газовых датчиков [1, 2, 3], принцип работы которых основан на изменении электропроводности в условиях адсорбции и десорбции газов. Природа физико-химических процессов, проходящих на поверхности пленок CdTе остается вопросом для обсуждения. Предполагается, что проведенные исследования позволят дать ответы на некоторые вопросы, связанные с механизмом адсорбции-десорбции газов на поверхности тонких пленок СdTe:Sb. 
В работе бнаружено, что проводимость под действием света с энергией E> Eg имеет две составляющие: резкий рост и медленный спад. Показано, что эффект снижения проводимости под действием света обусловлен фотодесорбцией молекул кислорода и/или воды с поверхности образца. Предложена модель «двуслойной» проводимости.
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